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Procedeu de obtinere a heterostructurilor cu straturi subtiri pe baza compusilor binari A" BY', care include
depunerea dl un substrat in vid a unui strat de compusi cu bandd ingusta, cu tratarea lui termica si chimica ulterioara
si a unui strat de compusi cu bandd largd, in prezenta gradientului de temperaturd dintre evaporator §i substrat,

caracterizat prin aceea ca stratul de compusi cu bandd ingustd se depune prin metoda evaporarii in volumul
cuaziinchis, iar stratul de compusi cu banda larga - prin evaporare discreta.



